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The voltage at the node 41 is equal to the voltage voltage of 20 0 volts
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t hi n exhdatdrgapply amitagdehowi thadattery sug second difaydiem¢aR8§38,38\43146) cavpledihaiyeen
coup! elgl velegeereatinidg voltsethe editagedevietonsr-e ak d o veeid thisd megge(32-3Hand saidoyieud iempinal ek nd
t er mi pied cirsfit preidds aw owipul valtagradfi56-6vols32)  adv arevidigesaisioutpytisigngl Baving a velig ﬁ%{g’e\ ity
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transi stor would be coupled directly 45 thafodhafkinnledonRing 6 lilstgeiinand
to the battery supply voltage. Should the battery sup- fourth nmeans (38,
39, 43-45) coupl ed between ply vol t age % each 36 volts, the vol t age | evel
conver- said third neans (32-37) and said out put term nal (47) sion
circuit provides an output voltage of 56.5 volts for providing said output
signal having a voltage level which is sufficient to operate the power
field effect greater than the breakdown voltage and having a fre-
tran5|stor |n |ts nost eff|C|ent operatlng reglon (n1n| 50 quency equal
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vol t agfe 42.dternately, sherrttk voltagp biste rfode 42ai d  nOideut tininal 16)derpeviding truesiné coniplemen-
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to the battery supply voltage. Should the battery sup- o rt nmeans 8,

39, 43-45) coupl ed between ply voltage reach 36 volts, the vol tage Ieyel
conver- said third neans (32-37) and said out put term nal (47) sion
circuit provides an output voltage of 56.5 volts for providing said output
signal having a voltage |level which is sufficient to operate the power
field effect greater than the breakdown voltage and having a fre-
tran5|stor |n |ts nost eff|C|ent operatlng reglon (n1n| 50 quency equal
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7. A voltage level conversion circuit according to spannung
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borne, de tension d' alinmentation bl ectrique (2) afin de
drain; limter |adi te, prem bre tenS| on l,m? anplitude i nf e- ”“Jlmmlﬂ'”mm”"l
quatrlenetran5|stor W effet de ch ?2% ieure A la téhsio e ru
possedant une source coupl 6e A ladite deuxiene 5. Circuit de conversion de

Ni veau Jrp coupipsiaudit draimeydiy doigieme teansisterd d' al i ment ation el ectrique (2), un 9

17 -  offet de champ (18), etpyne yriltp/cpupldp)a fadite 18 drain coupl ee audit
drain ('.?Efﬂ‘r‘?e’t“fé?ﬁ‘@i ene tran5| stor A effet de chanp (18), et une grille

coupl ee ) un cinquj ~me transistor A effet de

|T\
j té'g:,s'smcﬁm‘lﬂ? a‘é“d)‘lﬁ'?'&?"‘%ﬂﬂ% 6€ audit troisiene enmet- 5 teur

dud| t ta(l& 'p°' Tt de chIAE grille couplde audit drain dudit
QE? fa ea"i‘adﬁlsf (18), et un drain coupl6e Aladite
grlJrI e ﬁg&b ta ffep hg,q'r;“ y. @0 SI stor effet de chanp (18) ; et un sixiene
tragsi stor u,ﬁs,gg,;,@;,a,ggtopba,ﬁa db2Rdmp &9 PQssedant une source couplee A ladite
deuxi epBssbfhtghekBuks B&IPRE xhadile] ddBMRL | ON el ectrique (2), une grille coupl 6e
audi t dbaé Be Guslod o ARRAEIDA slstdqiei(9f ofe A ef fet de chanp (16). et un drain
coupl e galecboliptédr sadindrélid diudit @éniiefUtiandidtortar ansi stor A effet de chanp (19). 15 B.
G r cui teffel @e Clampg6)i @ n d@indougdsudd@ratnensi on sel on | a revendi cation 7, o0
| edit dedibcinguimertapysistor@efigs dectamp (i9).sept itene transi stor a effet de chanp (25)
\,v posts &ifeuittdenaaversisn rde eniveasugd eesianudi t troi siene emet- 20 teur dudit
transi seleyy laseverdicatiane?, 9 it depxiéme mioydne coupl ~e audit drain dudit cinqui enme
tran5| sopprend:ef fet de chanp (19), et un drain couple audit deuxi ene noeud
): un hH? $9PEARe ‘faf'%l’ﬁ%ﬁ B‘rde,&hﬂpf‘é’?) de chanp (26) 25 possedant une source
68°% é gjﬁ Ef”pe?ap%é Pﬂé'é'a%é'q“énsﬁ‘bn d'alinentation electrique (2),
drain

udlt septiene transistor A effet de

une gri ém st
charrp (%:) °"d?"é1 5. ol 30 deuxi ene noeud (29);
un Cz \y(wﬁgu{lﬁram cmépt'é £§§£m??"%" Ec’]“e chanmp (23) possedant une source
coupl Gé UG huithef St 2B de chéhl 28ludi} transistor bipolaire (27), une
grill e peQudahOhe Mot cElpRb A Q&d’ Jeu,&gngl sieme transistor A effet de chanp
(18), @bmé'be EhslbradRidRthtdn BldctidueRP)EMeer noeud (31) ; et 35 un dixiene
transi ghiRlcoupieshiile ghaeem%ué anfi@&sSedant une source coupl 6e a ladite
deuxi emeefleDtd chatt® RENSI G ddinadobp@Rlaxt | on el ectrique (2), une K> grille
coupl edevkismadocdue(29y;i | | e dudit neuvi bnesiransi stor A effet de champ (23), et
un drai n cownfHueidpalthnsistor ieefleede chaflp @8)eud (31). 45 50 55 10
possédant une source couplée audit troisiéme émet-
teur dudit transistor bipolaire (27), une grille couplée
audit drain dudit troisiéme transistor 2 effet de champ
(18), et un drain couplé audit premier noeud (31) ;et 35
un dixidme transistor & effet de champ (24)
possédant une source couplée & ladite deuxiéme
. borne de tension d’alimentation électrique (2), une
o/ grille couplée & ladite grille dudit neuvidme transistor
4 effet de champ (23), et un drain couplé auditpremier 40
noeud (31).
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